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UTILIZACAO DE SILICIO METALURGICO BRASILEIRO PARA FABRICACAO DE
CELULAS SOLARES

Edmur Edilson Ferro Juanior (Bolsista PIBIC/CNPq e IC CNPq) e Prof. Dr. Paulo Roberto Mei
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecénica - FEM, UNICAMP

O trabalho teve como objetivo caracterizar amostras de silicio grau metaldrgico melhorado (Si-
UMG) purificado pela rota metallrgica de fusé@o estatica e solidificagao direcional em forno de
inducdo. A técnica de purificacdo por fusdo estatica tem-se mostrado eficiente na remocao de
impurezas presentes no silicio metalargico. A técnica de solidificacéo direcional é largamente
empregada na obtencdo de lingotes de silicio policristalino e de dimensfes comerciais. As
amostras foram submetidas a ataques quimicos, seguidos por limpeza com solventes para
medida de resistividade pelo método de quatro pontas e medida do tamanho dos grdos
cristalinos. Medidas de efeito Hall foram realizadas com o objetivo de determinar a mobilidade
e a densidade de portadores minoritarios. As amostras purificadas por rota metalirgica foram
utilizadas na fabricacdo de células fotovoltaicas. Laminas de silicio policristalino de grau
eletrdnico (Si-GE) acompanharam os testes. A curva | x V das células, sob iluminacdo e no
escuro, foram obtidas utilizando-se um simulador solar, para obter os valores de tensdo de
circuito aberto, densidade de corrente, fator de preenchimento, eficiéncia de conversdo e

resisténcia série.
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